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Στάδια Εξόδου

Αναλογικά Ηλεκτρονικά
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κ. Ευσταθίου
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Στάδιο Εξόδου σε Τάξη Α
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Συνάρτηση Εξόδου
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Απόδοση Τάξης Α
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Απόδοση Τάξης Α
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• Η κατανάλωση από το τροφοδοτικό 
είναι πάντα σταθερή

• Η μέγιστη κατανάλωση στα 
τρανζίστορ είναι για μηδενική έξοδο

Ισχύς εξόδου προς Ισχύ τροφοδοτικού

Ισχύς τρανζίστορς προς Ισχύ τροφοδοτικού

Απόδοση ενισχυτή
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Στάδιο Εξόδου σε τάξη Β
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Συνάρτηση Εξόδου
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Απόδοση Τάξης Β
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Απόδοση Τάξης Β
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Παράδειγμα
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Τάση τροφοδοσίας προς ισχύ εξόδου
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Στάδιο Εξόδου σε τάξη ΑΒ
• Η πόλωση των τρανζίστορς μειώνει 

το cross over distortion
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Κυκλώματα Πόλωσης
• Δίοδοι
• Πολλαπλασιαστής VBE
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Προστασία Εξόδου
• Προστασία με περιορισμό 

ρεύματος εξόδου (Current limit)
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Darlington Transistors
• Πολύ μεγάλο κέρδος ρεύματος
• Οικονομική λύση για PNP ισχύος
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Παράδειγμα Ενισχυτή Ισχύος
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